tukasiewicz
Imstytur
Mikroelegktroniki

i Fatoniki

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko:
Specjalista ds. technologii wzrostu heterostruktur potprzewodnikowych
N/23/32

Informujemy, ze w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko: Specjalista ds.
technologii wzrostu heterostruktur potprzewodnikowych w pionie badawczym w Sie¢ Badawcza
tukasiewicz - Instytucie Mikroelektroniki i Fotoniki nie wybrano kandydata.

Uzasadnienie: Nabor zostat anulowany.

Warszawa, 28.07.2023r.
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